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Vertiefungsrichtung
Communications (COM)
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Vertiefungsrichtung
Embedded and Microelectronics (EMIC)
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Vertiefungsrichtung
Power Engineering (POW)
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Electrical engineering and information technology - international

ECTS 1. 2.
>Ein qualifizierter Bachelor- oder Di auf dem Gebiet der XXX Gesamtnote XX oder besser
sowie der
1-
oder
2|, bei einem qualif XY Bachelor- oder Dij kann das erfolgreiche Bestehen von

23]

30

einzelnen Briickenkursen auferlegt werden,
oder

>ein anderer hinfihrender Hochschulabschluss, in diesem Fall wird individuell vom Priifungsausschuss
geprift, ob eine Zulassung erfolgen kann.

Vertiefungsstudium:
Communication,
Automation,
Embedded and Microelectronics,
Power Engineering
35CP

CP sind Lei it points) nach dem ECTS (European Credit Transfer and accumulation System). [1 CP entspricht 30 h Arbeitsaufwand]
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Der Masterabschluss.

>qualifiziert firr die Laufbahn im Hoheren Dienst,
>befahigt zur Promotion,
>qualifiziert u.a. fir folgende berufliche Positionen:
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